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p— Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
y Min. Max. Min. Max.
A 2.200 2.400 0.087 0.094
A 0.000 0.127 0.000 0.005
b 0.660 0.860 0.026 0.034
c 0.460 0.580 0.018 0.023
B 6.500 6.700 0.256 0.264
D1 5.100 5.460 0.201 D.215
D2 4.830 REF. 0.190 REF
E 6.000 6.200 0.236 0.244
e 2186 2.386 0.086 0.094
L 9.800 10.400 0.386 0.409
L1 2.900 REF._ 1 QeSS P 2N
L2 1.400 | 1.700 0.055 | 0.067
L3 1.600 REF. 0.063 REF.
L4 0.600 1.000 0.024 0.039
0] 1.100 1.300 0.043 0.051
B 0° 8° 0° 8°
h 0.000 0.300 0.000 0.012
\s 5.350 REF. 0.211 REF
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